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Slovni vyjadieni, komentare a pripominky vedeueiho/oponenta:

Ptedlozend bakalarska prace se zabyva aktualnim problémem vytvoieni detektori terahertzového
zateni na tunelovaci diodové struktute kov/oxid/grafén. Jejim cilem bylo ovéieni efektivity
piipravy tunelovacich diod pomoci méfeni I-V charakteristik a vybér optimalni technologie
piipravy téchto diod.



Prace je ¢lenéna do srozumitelnych celkl a jeji formalni troven je velmi dobra. Nékdy vSak neni
uplné ziejmé, Co je prace bakalate a co deklarace cizich vysledka. V 1. a 2. kapitole jsou popsany
metody detekce elektromagnetického zafeni a popsana vyroba a charakterizace grafénu. V 3. a 4.
kapitole je uveden postup ptipravy tunelovacich diod, schéma méficiho ¢ipu, seznam piipravenych
vzorki k méteni a jsou uvedeny a diskutovany vysledky mefeni Ramanovy spektroskopie. V 5.
kapitole jsou diskutovany testovaci méteni I-V charakteristik na vzorcich, pfipravenych riznou
technologii a v zavéru kapitoly jsou shrnuty vysledky a diskutovana optimalni metoda ptipravy
tunelovacich diod. Shrnuti celé prace je uvedeno na konci prace.

Hlavnim pfinosem ptedlozené bakalaiské prace je navrzeni zatim nejlepsiho zpisobu ptipravy
tunelovacich diod na bazi struktury kov/oxid/grafén.

Ptedlozena prace svymi vysledky, rozsahem a zplisobem zpracovani vyhovuje pozadavkiim
kladenym na bakalaiské prace. Student Krystof Matéjka pfi feSeni uvedené problematiky prokazal
schopnost nastudovat teoreticky zaklad nové problematiky a aplikovat ho pfi experimentu.

Piipadné otazky pii obhajobé a naméty do diskuze:

e Kdo je vyrobcem SiC a jaké ma SiC vlastnosti (el. vodivost, typ vodivosti, polytyp)?

e N¢kdy neni uplné ziejmé, co je prace bakalaie a co deklarace cizich vysledktl. Popsana
priprava vzorki je velmi sofistikovany a technologicky naro¢ny proces. Neni jasné, do jaké
miry se na piipravé vzorkd podilel sam student? Také pii méfeni Ramanovy spektroskopie,
obr.4.8. a obr. 4.11. Prosim zhodnotit.

e Strana 35: Jak poznate, ze grafén je jednovrstevny? Nikde neni uvedena polosiika 2D piku.
Interpretovat obr.4.8.b) tak, Ze se jedna pievazné o jednovrstevny grafén je odvazné. Co jsou
ty ¢erné plochy okolo 30 cm-1? V jakém intervalu je podle vas jesté jednovrstevny grafén?

e V¢tSina obrazka v kapitole 5: Je nutné, aby kazdy graf mél popsanou svoji osu X a osu y.

e Jak se métily [-V charakteristiky? Kolik opakovani (primérovani), jaky krok v napéti, kdy se
m¢éfil proud po zméné€ napéti? Prosim, nakreslete ¢asové schéma méfeni. Méfil jste 1 v jiném
casovém schématu méteni?

e Proc predpokladate, Ze se I-V charakteristiky mezi jednotlivymi pady maji ptekryvat? To
nezalezi na délce grafénového kanalu?

e Cojsou grafy naobr. 5.4.d), e), f)?

e Obr.5.6.a5.7. Co je ukazano v insetu jednotlivych obrazku?

e Zavér: Stac¢i mirn€ usmérnujici dioda k detekci THz vIn?

Praci po odpovédi na vSechny piipominky pii obhajobé
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